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Der Erfinder hat beantragt, nicht genannt zu werden 
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Verfahren zur Herstellung von sehr reinem Kieselerdeglas 

Patentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom 20. Juli 1949 an 
Patenterteilung bekanntgemacht am 12. April 1951 
Die Prioritat der Anmeldung in Frankreich vom 26. Jul, 1948 ist in AnspruA genommen 
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Bei gewissen VerfahrenTur Herstellung von 
durchsichtigem Kieselerdeglas fiihrt man das 
Schmelzen von sorgfaltig gereinigtem Bergknstall- 
pulver unter Vakuum durch. Bis jetzt hat man den 
i Gebrauch eines Schmelztiegels oder von Heiz- 
elementen nicht vermeiden konnen, die, welche \ or- 
sichtsmaBnahmen man audi ergriff , die Gefahr mit 
sich brachten, daB in das Glas Verunreintgungen 
eingefiihrt wurden, die nicht ohne EinfluB auf seine 
o optische Struktur und seine auBerste Durchlassig- 
keit von ultravioletten Strahlen sind. 

Die vorliegende Erfindung hat ein Verfahren 
7um Gegenstand. das diese Unzutraglichkeiten ver- 
meidet Dieses Verfahren besteht darin, daB die 
s staubformige Charge in einen geschlossenen und 
durchsichtigen Behalter gebracht wird m dem 
man Vakuum herstellt. und daB nach und nach auf 
verschiedene Stellen der Charge die Bestrahlung 
einer naturlichen oder kiinstlichen, auBerhalb des 
Behalters befindlichen Energiequelle von hoher 
Temperatur konzentriert wird (Lichtbogen. bonne, 

Strahler). „ ... 

Indem dieses Verfahren jede Beruhrung mit 
Fremdkorpern wahrend des Schmelzens verme.det, 
gestattet es, ein geschmolzenes Kieselerdeglas zu 
erhalten, das ebenso rein ist wie der Ausgangsstoff. 

Die Zeichnung zeigt beispielsweise und sche- 
matised wie die Erfindung verwirklicht werden 

ka Die Charge i. die aus Quarzpulver besteht ist 
in einem ballonartigen Behalter 2 aus durchsichti- 
gem Kieselerdeglas enthalten. der durch einen 
Stopsel 3 abgeschlossen ist; durch diesen fuhrt eine 
Rohre 4. Die Herstellung des Vakuums in dem Be- 
35 halter erfolgt durch Vermittlung d.eser Rohre. 

Der Behalter wird umgestiilpt, derart, daB die 
Rohre durch die Charge hindurchgeht und auBer- 
halb miindet. 
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Die StrahlenWrgie, die zum Beispiel die 
Sonnenenergie sein kann. wird auf die Cmerflache 40 
der Charge mit Hilfe eines groBen Spiegels 5 und 
eines Reflektorspiegels 6 konzentriert. 

Indem man entweder den Behalter oder die 
optische Einrichtung betatigt, kann man jede Stelle 
der Oberflache schmelzen und so aus durcnsicti- 
tiger, vollig reiner Kieselerde geschmolzene Platten 
als Vorprodukt erhalten. 

Diese Vorprodukte konnen darauf in Ofen dem 
atmospharischen Druck ausgesetzt werden, urn die 
Blasen restlos zu entfernen. die sich bei dem ersten 
Arbeitsgang unter reduziertem Druck geb.ldet 
haben. 

Bei* diesem letzten Arbeitsgang kann in das 
Innere des Glases nicht die geringste Verunremi- 
gung gelangen, da in diesem Augenbltck die Platte 
bereits geschmolzen ist und keine Porositat auf- 
weist. 

Es sei noch darauf hingewiesen, daB die vor- 
liegende Erfindung nicht auf das erlauterte Aus- 
fuhrungsbeispiel beschrankt ist, daB vielmehr fur 
das erfindungsgemaBe Verfahren zahlreiche andere 
Ausfuhrungsmoglichkeiten l>estehen. 
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PATENTANSPROCHE: 

1. Verfahren zur Herstellung von sehr reinem 
Kieselerdeglas, dadurch gekennzeichnet, daB 
die aus Quarzpulver bestehende Charge in einen 
geschlossenen und durchsichtigen Behalter ge- 
bracht wird, in dem man Vakuum herstellt, und 
daB nach und nach auf verschiedene Stellen der 
Charge die Bestrahlung einer auBerhalb des Be- 
halters befindlichen Energiequelle von hoher 
Temperatur konzentriert wird. 

2. Nach dem Verfahren gemafi Anspruch i 
hergestelltes sehr reines Kieselerdeglas. 
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Hierzu i Blatt Zeichnungen 
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